EUPEC

52 D W 3403297 0000750 421 WMUPEC

————
T348N RS- 5
Typenreihe/Type range T348N 100 200 400 600
Elektrische Eigenschaften Electrical properties
Héchstzulassige Werte Maximum permissible values
Vorm: Verm Periodische Vorwaérts- und repetitive peak forward off-state 100...600 \'
Riickwirts-Spitzensperrspannung and reverse voltages
lTRMSM Effektiver DurchlaBstrom RMS on-state current 600 A
lyavm Dauergrenzstrom average on-state current tc =85°C 348 A
tc=63°C 382 A
bram Periodischer Spitzenstrom repstitive peak on-state current 3600 A
lrsm StoBstrom-Grenzwert surge current t,=10ms, t,; = 46°C 4600 A
1, =10ms, ty =ty max 4000 A
Jigdt Grenzlastintegral fiedt-value tp=10ms, t, =45°C 106000 A%
tp=10mS, ty =ty max 80000 Als
(di/dt)e, Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current  nicht periodisch/non repetitive 1000 Alus
Dauerbetriebicontinuous operation, iy = 1100 A, 200 Alus
V=10V, ig = 06 A, dig/dt = 0,6 Alus
(dv/dt),  Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage v = 67% Vorw, ty =ty max
5. Kennbuchstabe/5th letter C 400 Vius
5. Kennbuchstabe/5th letter F 1000 Vius
Charakteristische Werte Characteristic values
vr Obere DurchiaBspannung max. on-state voltage 1, =25, ir=1100 A 1,92V
Viro) Schleusenspannung threshold voltage ty =ty max 1 Vv
rr Ersatzwiderstand slope resistance by =ty max 0,7 mQ
Var Obere Zindspannung max. gate trigger voltage t,=25C, ip=6V,Ry=5Q 2 Vv
lgr Oberer Zindstrom max. gate trigger current t,=25°C, vp=6V,Ra=50 150 mA
Unterer Ziindstrom min. gate trigger current ty=tyme: D=6V, Ra=5Q 10 mA
ln Oberer Haltestrom max. holding current ty=26°C, vo=6V,Ry=50Q 200 mA
I Oberer Einraststrom max. latching current ty=25°C, vp =6V, Rgx=10Q 800 mA
ia =08 A, dig/dt = 0,6 A/ps, ty = 20 us
ip, ir Oberer Vorwérts- und Rickwdrts- max. forward off-state and tyj = by maxs Vo = Vorm (Ve = Virm) 20 mA
Sperrstrom reverse currents
tga Oberer Ziindverzug max. gate controlled delay time ig =06 A, dig/dt = 0,6 Alus 3 us
14 Typische Freiwerdezeit typical turn-off time Priifbadingungen/test conditions 3.4.3.4 200 us
Crut Typische Nullkapazit4t typical zero capacitance 1y, =25°C, f= 10 kHz 3 nF
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, junction to case
Rinic fiir beidseitige Kithlung for two-sided cooling © = 180°l, sinus = 0,1 °C/W
Dec < 0,002°C/W
Rinscia) fiir anodenseitige Kihlung for anode-sided cooling 0 = 180%l, sinus =< 0,18 °C/W
DC = 0,17 °C/W
Rinsc fir kathodenseitige Kiihlung for cathode-sided cooling 0 = 180%l, sinus =< 0,213°C/W
DC =< 0,205°C/W
Rinck Warmewiderstand fiir einen single sided thermal
Ubergang zwischen Gehéuse resistance,
und Kihlkérper case to heatsink 0,03 °C/W
1y max Héchstzul. Sperrschichttemperatur max. junction temperature 140°C
tviop Betriebstemperatur operating temperature —40°C.. +140°C
tag Lagertemperatur storage temperature —40°C...+140°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
G Gewicht weight 70g
F AnpreBkraft clamping force 3...4,5kN
Masbild outline DIN 41814151 A4 Seite/page 240
Kriechstrecke creepage distance 17 mm
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 &
Schittelfestigkeit vibration resistance f=50Hz 5x9,81 m/s?
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Bild/Fig. 1 Bild/Fig. 2
GrenzdurchlaBkennlinie bei tyj max DurchlaBveriustieistung Py,/On-state power loss Pry
Max. on-state characteristic at %j max Parameter: Stromfluwinkel 6/current conduction angle &
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Bild/Fig. 3 Bild/Fig. 4

Hochstzulissige Gehdusetemperalur tc bei beidseitiger KOhlung Héchstzulssige Gehausetemperatur t; bei anodenseitiger Kithiung

Maximum allowable case temperature t; at two-sided cooling Maximum allowable case temperature tc at anode sided cooling
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Biki/Fig. 5 Bild/Fig. 6

Hachstzuldssige Kithimitieltemperatur ta bel beidseltiger Luftsalbstkdhlung, Hdchstzuléssige Kihimitteltemperatur 1, bei verstériter beidseitiger Luftkiihlung,
Kiihlkdrper K 0,36 S. Kiahikdrper K 0,12 F, V_ = 50 Is.

Maximum allowable cooling medium temperature t, at natural two-sided cooling, Maximum aliowable cooling medium temperature t, at forced two-sided coaling,
heatsink type K 036 S. heatsink type K 0.12 F, V|_ = 50 I/s.
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Transienter innerer Warmewiderstand Zync

Transient thermal impedance, junction case, Zannac
————— anodenssitige Kihlung/anode sided cooling
beidseitige Kihlung/two-sided cooling
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Bil/Fig. 9

Hochstzuldssige Gehausetemperatur tc bei beidseitiger Kithlung

Maximum allowable case temperature t¢ at two-sided cooling
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Bild/Fig. 11

Hdchstzuldssige Kiihimitteltemperatur t, bei beidssitiger Luftselbstkiihlung,
Kiihlkdrper K 0,36 S.

Maximum allowable cooling medium temperature t, at natural two-sided cooling,
heatsink type K 0.36 S.
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Bild/Fig. 8
DurchlaBverlustieistung P/On-state power loss Py
Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle 6
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Bild/Fig. 10
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Héchstzuldssige Gehéusetemperatur tc bei anodensaitiger Kithiung
Maximum allowable case temperature t; at anode sided cooling
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Héchstzulassige Kihimitteltemperatur 1, bei verstarkter beidseitiger Luftkihlung,
Kiihlkdrper K 0,12 F, V= 50 Is.

Maximum allowable cooling medium temperature t4 at forced two-sided cooling,
heatsink type K012 F, V| = 50 Us.
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e Bild/Fig. 13
! : Transienter innerer Warmewiderstand Zy,
1 - NG
fomd ! | Transient thermal impedance, junction case, Zuyc
Zannc) LI [ [ 0E  LliE H ————= anodenseitige Kithiung/anode sided cooling
° —_ beidseitige Kilhlunghwo<sided cooling
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Bili/Fig. 14 Bild/Fig. 15
Uberstrom oy bei beidseitiger Luftselbstkiihlung, t, = 45°C, Uberstrom kyoy bei verstirkter beidseitiger Kihlung, tx = 35°C,
Kihlkdrper K 036 S. Kaihikdrper K 0,12 F, Vi = 50 ¥s.
Overioad on-state current ko at natural two-sided cooling, ta = 45°C, Overload on-state current krov, at forced two-sided cooling, ta = 36°C,
heatsink type K 036 S. heatsink type K 0.12 F, Vi = 50 Is.
Parameter: Vorlaststrom/pre-load current ks Parameter: Vorlaststrom/pre-load current by
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Biki/Fig. 16 Bild/Fig. 17
Hachstzulassiger DurchlaBstrom hnyr bei Aussetzbetrieb und beidseitiger Hdchstzukissiger DurchlaBstrom Iy bei Aussetzbetrieb und verstérkter
Luftsetbstkiihlung, ty = 45°C, Kdhlkdrper K 036 S. beidseitiger Luftkithlung, 14 = 35°C, Kihikdrper K 0,12 F, Vi, = 50 Us.
Limiting on-state cumrent lyyr during intermittent operation at natural two-sided Limiting on-state current knwr during intermittent operation at forced two-sided
cooling, ta = 45°C, heatsink type K 0.36 S. cooling, ta = 35°C, heatsink type K012 F, Vi = 50 Vs,
Parameter: Spieldauericycle duration SD Parameter: Spieldauericycle duration SD
Vortaststrom/pre-ioad current ey Vorlaststrom/pre-ioad curment s
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Bild/Fig. 19
Ziindbereich und Spitzensteuerieistung bei vp = 6 V.
Gate characteristic and peak gate power dissipation at vp = 6 V.
Parameter: 1 2
Steuerimpulsdauer/Pulse duration t, [ms] 10 1 0,5
Hachstzuléssige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power w] 20 40 60
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Bild/Fig. 18

Grenzstrom ko bei beidseitiger Kiihlung, Kihikdrper K 0,36 S und K 0,12 F,

Vam = 08 VRAm-

Limiting overload on-state current oy at two-sided cooling,

heatsink type K 0.36 S and K 0.12 F, vgy = 08 Vrpy.

a — Belastung aus Leerlauficurrent surge under no-load conditions

b — Belastung im AnschiuB an Betrieb mit Dauergrenzstrom an/
current surge occurs during operation at limiting mean on-state current
rating lavm
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Bild/Fig. 20

Zindverzug tgy

Gate controlled delay time ty

a — &uBerster Verlauf/limiting characteristic

b - typischer Verlaufftypical characteristic

Bild/Fig. 21

Nachlaufladung Qg in Abhzngigkeit von der abkommutierenden Stromsteilhsit
~diy/clt bei ty) max.

Lag charge Qg versus the rate of decay of the forward on-state current

-dir/dt at ty max-
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